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Matricola: Compito A

Esercizio 1 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di circuiti lineari in
regime sinusoidale.

M j(t) = Iy cos ot ;
I e(t) = En, cos (ot +1/4);
e 1N L Rs " Im=2 A; En=10V o = 100 rad/s;
it >R, TTC R, ° Ry =10 Q; Ry = Ry=5Q;
C = 1000 pF;

L1=50 mH; L»=2 mH; M=10 mH.
Per il circuito in figura, in regime sinusoidale, calcolare: a) I’andamento della corrente ic(t); b) la potenza media
assorbita da resistore R,.

Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti
lineari del primo ordine.

i e(t)=5V

R . 2 A t<0

e(t) C L . J(t):{o A 20
c j) >Re

R1=10Q; Rp=10Q;
C =200 pF;
Il circuito € in regime stazionario per t<0. Determinare a) I’andamento della corrente i;(t) per t>0; b) I’energia
assorbita dal condensatore nell’intervallo (0, ).

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei doppi bipoli lineari
a-dinamici.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

R=10Q;
R vi =10 V;

V. i 1 j .
RS g RE IR kA

Determinare a) la caratterizzazione ibrida assegnata per il doppio bipolo in figura; b) la potenza assorbita dal
doppio bipolo.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B

cC D

Insuff.
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Matricola: Compito B

Esercizio 1 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di circuiti lineari in
regime sinusoidale.

M j(t) = Iy cos ot ;
e(t) = En cos (ot +1/4);
LYy (L _lle Rs In=2 A; En=10V © = 100 rad/s;
it SR, 6 =g, ¥ Ry =10 Q; Ry = Ra=5Q;
C = 1000 pF;

L1=50 mH; L,=2 mH; M=10 mH.

Per il circuito in figura, in regime sinusoidale, calcolare: a) I’andamento della corrente ic(t); b) la potenza media
assorbita da resistore R;.

Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti
lineari del primo ordine.

e(t)=5V

_ 2 A t<0
t)= ;
i) {OA t>0

R1=10Q; Rp=10Q;

L =200 mH;

Il circuito € in regime stazionario per t<0. Determinare a) I’andamento della corrente i,(t) per t>0; b) I’energia
assorbita dal’induttore nell’intervallo (0, ).

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei doppi bipoli lineari
a-dinamici.

| A i R=100;
i 1 i1 =2 A;

Ih i R R R i V2 v, =10 V.
% AN }

Determinare a) la caratterizzazione ibrida assegnata per il doppio bipolo in figura; b) la potenza assorbita dal
doppio bipolo.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B

cC D

Insuff.
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Esercizio 1 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di reti trifase.
eit) iyt

Xy e,(t) = V2E cos(2xf - t)
X
el e[ | . E = 230 V; f=50 Hz;
L P =2 kW; Q = 2 kVAr;
est) [ ’ ’
= Lyt % XL =10 Q.; Xc=-10 Q.

P.Q

Il circuito e alimentato da una terna sinusoidale simmetrica diretta. Determinare la lettura del wattmetro W e
I’andamento temporale della corrente i;(t).

Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti

lineari del primo ordine.
i e(t)=5V
R _ 2 A t<0
e(t) = o R J(t)z{o A 130
R1=10Q; Rp=10Q; C =200 pF,;

Il circuito € in regime stazionario per t<0. Determinare a) I’andamento della corrente i;(t) per t>0; b) I’energia
assorbita dal condensatore nell’intervallo (0, «).

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei doppi bipoli lineari
a-dinamici.

R R=1090;
i v1:10V,
R b =2 A

Determinare a) la caratterizzazione ibrida assegnata per il doppio bipolo in figura; b) la potenza assorbita dal
doppio bipolo..

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B
cC D

Insuff.
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Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di reti trifase.
eit) i)

|
et XL§ C‘ | el(t) = \/EE COS(27[f -t)
| E =230 V; f=50 Hz;
t + . :
es(t) J?W N T CH X, = 10 0. Xe = 10 O,

P, Q

Il circuito & alimentato da una terna sinusoidale simmetrica diretta. Determinare la lettura del wattmetro W e
I’andamento temporale della corrente i,(t).

Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti
lineari del primo ordine.

. e(t)=5V
R L 2 .(t)_{z A t<0.
e(t) it R, 0A t>0

R1 =10 Q; Rp=10Q; L = 200 mH;

Il circuito € in regime stazionario per t<0. Determinare a) I’andamento della corrente i,(t) per t>0; b) I’energia
assorbita dal’induttore nell’intervallo (0, ).

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei doppi bipoli lineari
a-dinamici.

A ! R=10Q;
| } i1 =2 A;

i 'R !

1 | g R ; v2 v, =10 V.

Determinare a) la caratterizzazione ibrida assegnata per il doppio bipolo in figura; b) la potenza assorbita dal
doppio bipolo.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B
cC D

Insuff.




